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Для подтверждения режима травления подложки (вторичной ионной эмиссии) были поставлены 
эксперименты с  потоками различных ионов (Al, Ag, Cu) на подложки из разных материалов (КДБ03,  
КЭФ20, 08Х18Н10Т) с постоянными потенциалами в промежутках мишень – сетка (20 В) и сетка – под-
ложка (50 В). Результаты экспериментов приведены на рис. 5.

Как видно на рис. 5, во всех случаях наблюдается короткий пичок (250 нс) на импульсе тока в про-
межутке сетка – подложка за счет обратного тока электронов, компенсирующего заряд имплантирован-
ных в приповерхностную область подложки ионов, с помощью источника U2.

Кроме того, результаты этих экспериментов показывают (см. рис. 5), что значения тока в промежутке 
сетка – подложка зависят как от материала лазерной мишени, так и от материала подложки.

Из-за того, что материалы мишени имеют разный коэффициент поглощения на длине волны лазерного 
излучения  (1,06 мкм), в промежутке мишень – сетка образуется плазма с различными параметрами 
(температура, давление, концентрация заряженных частиц, длительность существования).

Из используемых в экспериментах материалов минимальным коэффициентом поглощения обладает 
медь, у серебра коэффициент поглощения несколько выше, максимальный же коэффициент поглоще-
ния имеет алюминий. Этим и объясняется разница в величинах тока и длительности импульса в про-
межутке сетка – подложка (см. рис. 5).

Для выяснения влияния материала подложки на форму импульса тока в промежутке сетка – под-
ложка были взяты наиболее используемые в наших экспериментах материалы подложек, удобные для 
исследования на электронном микроскопе и отличающиеся по проводимости и атомному весу.

Рис. 5. Ток на подложке при воздействии лазерного излучения с плотностью  
мощности 1,8 ⋅ 109 Вт/см2 на различные мишени с постоянными потенциалами  

в промежутках мишень – сетка (20 В) и сетка – подложка (50 В):  
а – Al; б – Ag; в – Cu. Материалы подложки:  

1 – КДБ03; 2 – КЭФ20; 3 – 08Х18Н10Т
Fig. 5. Current on the at acting laser radiation with a power density  

of 1.8 ⋅ 109 W/cm2 on various targets with constant potentials  
in the intervals target – grid (20 V) and grid – substrate (50 V):  

a – Al; b – Ag; c – Cu. Substrate materials: 1 – KDB03; 2 – KEF20; 3 – 08H18N10T


